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KUN 05, KUN 10 N-KANAL — VYKONOVY MOS PRO SPINACI
KUN 20, KUN 40 APLIKACE

N-KAHAN MOLWHBIA TPAH3WUCTOP MON ANA NEPEKMIOYAIOWMX CXEM e N-CHANNEL POWER SWITCHING MOS TRAN-
SISTOR ® N-KANAL LEISTUNGTRANSISTOR MOS FUR SCHALTVORGANGE

Vykonové MOSFET tranzistory KUNO05, KUN 10, g
KUN 20, KUN 40 s kanalom typu N su uréené k bezvy- t 35
konovému spinaniu velkych pradov. 1 wp oy ajp \ g
|
Pouzitie:
Jednosmerné meniCe, spinacie zdroje Sirokopasmové, _Msa___l \ o Mema,
nizkofrekvenéné a linearné zosilhovace, interface podi- =
taCov a mikropocitaov apod. ‘
M 7Yl et 2 e e @ ] ( i
Technologia vyroby: planarne-epitaxna, samozakrytové i
hradlo z polykrystalického kremika. n
:
Plzdro:
z plastu s tromi vyvodmi TO-220, kolektor vodivo spoje- L ,
ny s kovovou ploskou, ktora je uréend na montaz chladi- - ! ""_
ca. 13 25 || 05 mox.
Hmotnost: max. 2,1 g. &0 A i £ a
Rozmerovy vykres puzdra J w ]
3 |2 d
—ojzselzse]
Medzné hodnoty:
pri teplote &, = 25 °C, ak nie je uvedené inak
Parameter Oznac. Jedn. Hodnota Poznamka
Napatie kolektor — emitor
KUN 05 e v 50
KUN 10 bl v 100
KUN 20 Uss v 200
KUN 40 b v 400
Napétie hradlo — emitor Ugs v +20
ROIBKIOIRy prid Teplota puzdra #}, =100 °C pre
KUN 05, KUN 10 o A 12 KUN 05, &, = 50 °C pre KUN 10
KUN 20 I A 7 B, = 25 °C
KUN 40 I A 4,5 b.=50°C
Kolektorovy prad — impulzny
KUN 05, KUN 10 b A 36 Teplota puzdra #, =25 °C
KUN 20 —_— A 21 Teplota puzdra &, =25 °C
KUN 40 fo putz A 13 Teplota puzdra . =25 °C
Stratovy vykon Pos W 70 Teplota puzdra i, =25 °C
Rozsah pracovnych teplot o, °C —55...4+150
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Charakteristické udaje:

Parameter Oznac. Jedn. Hodnota
Zakladné elektrické parametre: &, = 25 °C min.—max.
Prierazné napétie kolektor — emitor
Ugs=0V, lhg=1mA
KUN 05 Ugnyos v =50
KUN 10 s v =100
KUN 20 Uigmips v =200
KUN 40 YRR v 2400
Prahové napétie
Uos = Ugs; lps = 10 mA 4 7 % 2,0...50
Kolektorovy prud pri nulovom predpéti hradla #, = 25 °C max. 1(0,1)
Uss =0V, Ups = Upg max .= 125 °C 42 mA (4)
Zvyskovy prud hradla
Ups =0V, Ugs =20V . nA =100 (12)
Odpor v zopnutom stave
Ugs =12V (0,95)
los=6A KUN 05 Rosion Q =01
los=6 A KUN 10 OO Q 0,2
los =45 A KUN 20 Rsuns Q 0,75
los=2,5 A KUN 40 R Q <1,4
Strmost
Ups=25V, Iy, =4A, I,,=6A KUN 05 Ore S
Ups=15V, I, =4 A, l,,=6 A KUN 10 Ot S 23,0
Ups= 15V, Ip; =3 A, I,,=5A KUN 20 Gis S =2,7
Ups=15V, Iy, =1A I,.=3A KUN 40 G S 22,2
=17
Informativne hodnoty:
Vstupna kapacita
Ugs =0V, Ups =25V, f =1 MHz pF
KUN 05, KUN 10, KUN 20 pF
KUN 40 Ciiss (1500)
Vystupna kapacita Ciiss (1100)
Uss =0V, Ups=25V, f=1MHz pF
KUN 05, KUN 10, KUN 20 pF
KUN 40 B (400)
Spatnovazobna kapacita Coass (120)
Uge=0V, Uys=25V, f=1MHz pF
KUN 05, KUN 10, KUN 20 pF
KUN 40 Ciase (120)
Spinaci ¢as Casg (100)
Up=30V, Uge=10V, R;=50Q ns
lhs=3A KUN 05 288 ns (80)
lps =28 A KUN 10 2 ns (80)
Is=28A KUN 20 [ ns (80)
ls=26 A KUN 40 ke (110)
Rozpinaci ¢as
Upp =30V, Ugs=10V, R; =502 ns (180)
lps=3 A KUN 05 L ns (180)
lps=28A KUN 10 Lo ns (180)
lps=28A KUN 20 [ ns (160)
los=26A KUN 40 L
Tepelny odpor KW (1.8)
Iner =50 MA, [, =8 A i
Napéatie diody v priepust. smere KUN 05, KUN 10, KUN 40 Uep v (1,5)
Ugs=0V, le=2.1, KUN 20 v (1,25)

Pozn.: v zatvorkach si uvedené informativne parametre.




